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Das hochwertige Si3N4-Pulver von H.C. Starck ist ein bevorzugter Grundstoff fir
Solarenergieanwendungen

01.09.2010 - 20:35 Uhr, H.C. Starck GmbH

Gosl ar, Deutschl and (ots/PRNewswi re) - Das hochwertige Si3N4-Pul ver des Geschéaftsbereichs
AMCP (Advanced Metal and Cerami ¢ Powders) der H C. Starck GrbH erfillt alle

Rei nhei t sanf orderungen der | ngot- bzw WAfer-Hersteller. H C. Starck ist einer von zwei
qualifizierten Spitzenanbietern weltweit und wird von der Photovol tai kbranche aufgrund des
guten Rufes des Si3M4-Pulvers der Qualita M 11 HP gewdhlt. Imer nehr Hersteller entscheiden
sich aufgrund der Produktqualitat und der weltweiten Prasenz fir H C. Starck als

Haupt | i ef erant en.

(Logo: http://photos. prnewswi re. con prnh/ 20090625/ NE38551L0G0 ( Logo:
http://ww. newscom coni cgi - bi n/ prnh/ 20090625/ NE38551L0G0

Hochwerti ges Si 3N4-Pul ver ist fur die Reinheit von Siliziumlngots entschei dend.

Pol ykristalline Siliziumlngots werden durch Schnel zen und anschli essendes

Auskri stallisieren hochreinen Siliziunms in Quarzglastiegeln in Spezial 6f en gewonnen. Dabei
i st einer der entscheidenden Paraneter fir hochwerti ge Wafer, dem Haupt bestandteil jeder
Sol arzelle, die Reinheit der Siliziumlngots.

Haupt pr obl em wéhrend der Verfestigung des polykristallinen Siliziunms ist es, das Eindringen
von Verunreinigungen in das Siliziumund das Auftreten von Spannungen wdhrend des Erstarrens
zu verhindern. Bei mderzeit Ublichen Produktionsverfahren werden di e Quarzgl asti egel innen
mt einer auf Si3N4 basi erenden Beschi chtung versehen, die das Abl 6sen des Ingots nach jedem
Pr odukti onszykl us erleichtert.

Um zur Risshildung fihrende Reaktionen zw schen Siliziumund Quarzglas zu verhindern und das
Ei ndri ngen von Sauerstoff und Verunreinigungen aus dem Tiegel in die erstarrende
Siliziumschmel ze zu unterbinden, wird dabei eine Lage des hochwertigen Si 3N4-Pul vers von

H C. Starck auf die Tiegel wand gespriht.

Wenden Sie sich bitte an das Surface Technol ogy & Ceranics Teamvon H C. Starck, wenn Sie
mehr Uber di e Vorzige des hochwertigen Si 3N4-Pul vers des Unternehmens erfahren nmbchten.
Besuchen Sie uns auf der vom 6. bis zum 10. Septenber in Valencia (Spanien) stattfindenden
25. EU PV Sol ar Energy Conference (Feria Valencia, Ebene 2, Halle2, Stand A39).

Informati onen zu H C. Starck

Die H C Starck Guppe ist ein fihrender, weltweit préasenter Anbieter hochschnel zender
Metal | e, techni scher Keram ken und | eitfdahiger Kunststoffe. Das Unternehnen beliefert
Wachst unsbranchen i n den Bereichen El ektroni k, Chemi e, Autonobilbau, Medizintechnik, Luft-
und Raunfahrt, Energie- und Umel ttechni k sowi e Maschi nen- und Werkzeugbau. H C. Starck
ver f gt Uber eigene Fertigungsanl agen in Europa, Amerika und Asien und beschaftigt weltweit
knapp 3.000 Mtarbeiter.

Pr essekont akt :

CONTACT: H.C. Starck GrbH, I m Schleeke 78 - 91, 38642 Cosl ar,
Deut schl and; Dr. Thomas Schmi dt, Tel.: +49-5321-751-3962, Fax:
+49-5321-751-4962; M chael Drost, Tel.: +49-5321-751-3755, E-Mail:
nm chael . drost @cstarck. comp O fentlichkeitsarbeit: Tel.:
+49-5321-751- 3230, Fax: +49-5321-751-4230
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